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第三届半导体辐射探测器研讨会

Saturday 13 May 2023

Session 4■New structures, new detector technologies (14:00-20:35)

time title presenter

14:00 ■■■■■Recent Research and Development of Novel 3D-Trench Electrode
Silicon Detector

■, ■■

14:25 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ CAI, Xinyi

14:40 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ SUN, jiaxiong

14:55 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ LI, Xiaodan

15:10 The novel silicon heterojunciton silicon drift detector with high energy resolution
of 160eV

■, ■

15:25 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ TAN, Zewen

15:40 USTC-IME LGAD■■■■■■■■■■ ZHENG, Xiangxuan

15:55 ■■■■■■■■■■■■LGAD■■■ ZHANG, Xingan

16:10 ■■

16:30 ■CEPC■■■■■■■■■■■SOI-3D■■■■■■■■■ ZHOU, Yang

16:45 Characterization of a 180 nm CMOS Pixel Sensor prototype for the CEPC
vertex detector

WU, Tianya

17:00 ■■4H-SiC PiN■■■■■■■■■■■■■■ ■, ■

17:15 BESIII■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■, ■■

17:30 4H-SiC■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■, ■

17:45 ■■■Si-PIN α■■■■-■■■■■■ ■, ■

18:00 (CANCELLED)■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■, ■■

18:15 CLOSING

18:25 ■■
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